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Abmessungen: Bauform A 4/15 - 4b
TGL 11 811

Masse = 0,6 g

flir 82 = 45°C
-Uceo = 25V
-Ueso = 05V
-Ucer = 20V

bei R—B = 100

R1 - Re
mitRe =p TR

10 mA

=lc -
13 = 11 mA
-8 = 1mA
Ptot = 50mW
) = 75°C

ta = §5°C

Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd

[& :
I '

C.E

grd

Warmewiderstond Rih < 0,6 |\
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Gleichstromverstiirkung

“Uce = 6 V, -lc =1 mA
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Vierpolparameter in Emitterschaltung

b11e 1 mS
Cilg 16 pF
e OBPF | oms |TPT [ Uce =8V, c =1 mA, f=10MHz
s 245 1S
ce2e 3,9 pF
_1‘1_. 0,49 kQ 0,91 kQ ||
i  -Uce =8V, -Ic = 2,5 mA, f = 10 MHz
= 14 KQ 2k
Ubertragungsgewinn
Vie 27,5 dB ) | _UCE=8YV, -Ic =1 mA, f = 10 MHz
| | (sishe MeBschaltung)
Bestellbeispiel flir einen Transistor Transistor GF 180

* Lieferung nur nach Vereinbarung (Sondermessung)

Funktionsschaitbild zur Bestimmung des Ubertragungsgewinnes

Bei f = 10 MHz
-Uce = 6V
-lc = 1mA

wird der Ubertragungsgewinn
nach folgender Beziehung
ousgewertet

lUs |2 Ry
Vie = 4 |U—n e
Hu = 80 Obhm
Ra = 7kOhm
Ug = 5mV

Cn = Meutralisation flir -Cize = 1 pF
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Vierpolparometer als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung

-Cie = f (-l¢) -C12e = f (-Uce)
-Uce 6 V, f = 10 MHz
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Uce = 6V, f = 10 MHz e = 1 mA, f = 10 MHz
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